BDU Fizika Problemlori ETI -nun Yarimkegiricilor fizikasi sobasinin 2009-ci il iiciin elmi-tadqiqat islorinin plam

S;é 2 | istiqamat, problem, mévzu va isinin adi Isin mogsadi Basl;:riz mud(ii?wrma Isin rohbari Isin icragilar
Problem: Elektronika liclin | Giinos energetikasi, nano- vo
perspektivli  olan  material ~ vo | mikroelektronika ii¢lin yararh
strukturlarin alinmasi va todqiqi. olan material vo strukturlarin

almmast vo onlarin  ¢ixis

I | Mévzu: Nano- vo mikroelektronika parametrlorinin  optimallagdiril- 01.01.2009 | 31.12.2011 | F 5 Riistomov
tictin perspektivli olan yarimkecirici | mast
materiallar vo  onlarin  osasinda
strukturlarin texnologiyasi, optik vo
elektrik xassalori.
Is 1. p-Si monokristallik 16vhalorindo | Otaq temperaturunda goriinen A.A.Agasiyev
lyuminessensiya gabiliyyatli | oblastda lyuminessensiya veran N.H.Darvisov
makromosamali Si  tobagelorinin | vo optik Slgmaler iiclin yararli M.Z.Mommodov
eletrokimyovi asilama metodu ilo | olan bircins makromosamoli Si C.Q.Axundov
alinma texnologiyasinin islonmasi va | tobagoelorinin yliksokomlu (111) V.X.Sarbatov
onlarin siialanma spektrlorinin todqiqi. | orientasiyalt p-Si monokristallik S.R.Muradov

) 1 Fnerhalg. Gortinon oblastda lévhelaripdan . ahnrng 01.01.2009 | 31.12.2009 N.N.Qocayev
lyuminessensiya veran va  optik | texnologiyasinin islonmosi, H.O.Qafarova
Olgmalor {iglin yararli olan bircins | onlarin morfologiyasinin tadqiqi S.E.Bagirova
makromosamali Si  tobagelorinin | vo emissiya spektino miixtolif
yliksoskomlu (111) orientasiyali p-Si | ndv tursularin tosirinin tadqiqi.
dan alinma texnologiyasinin islonmosi,
onlarin morfologiyasinin vo siialanma
spektrinin todqiqi
152. Giinos  batareyalarnin  baza | Zn,(Cd;.,Sy)Se.y nazik M.O.Cofarov
elementi olan Zn(Cd,Sy)Sei.y nazik | tobagolorinin kimyavi \&) V.0.Baqiyev
tabagalorinin kimyavi vo | elektrokimyovi Tlsulla alinmasi E.F.Nosirov
elektrokimyovi ¢okdlirms {dsulu ilo | texnologiyasinin islonmasi, bu B.T.Abbasov
alinmasi, onlarin elektrik, fotoelektrik | eksperimental parametrlorin vo O.S.Abdinov

3 | vo optik xassolarinin todqiqi. torkiblorin alinmis niimunalorin | 01.01.2009 | 31.12.2009 Q.1.Qaribov
1 morhalo. Zny(CdixSy)Sery nazik Param‘etrler.ins tosirinin R.M.Mehdiyev
tabagolarinin kimyovi Vo dyrenilmasi R.M.RZ’iler
elektrokimyovi tisulla alinmasi R.M.Bagirov

. . . S.A.Mommodova

texnologiyasinin  islonmosi, onlarin RS Hosonova
miixtolif rejimlordo  vo  torkiblordo "




alinmasi.

R.F.Hasonova

Is 3. Qaz bosalmasi plazmasinin Qaz bosalmasi zamani plazma- N.N.Lebedeva
yarimkegiricilorin sothindoki kimyovi islonmonin miixtalif V.1.0rbux
nanostrukturun vo polimerdoki rejimlorinin mixtolif  ndv Q.M.Eyvazova
nanokompozitlorin morfologiyasina, yarimkegiricilorin =~ vo  nazik Y.Y.Bobrova
Optlk Vo elektrik xassoaloring tosirinin tab.e)qs‘larmm. morfolpgwasma 01.01.2009 | 31.12.2009 9.X. Muradov
tadqiqi tosirinin tadqiq edilmasi

1 moarhala. Qaz bosalmasi plazmasinin

yarimkegiricilorin sothindoki

nanostrukturun morfologiyasina

tosirinin todqiqi.

Is 4. Amorf vo monokristallik metal | Amorf metal tabaqgoli [.M.Ofondiyeva
tobogoli metal —  yarimkegirici | AlgoNiyo/nSi kontaktlarinin T.Z.Quliyeva
kontaktlarin emission vo elektrofiziki | emission parametrlorinin = vo S.M.Qocayeva
parametrlorinin todqiqi monokristal metal metal tobagoli M.H.Hoasonov

1 morhald. Amorf metal tobogoli | Al-TiW-PtSi/nSi Sottki L.K.Abdullayeva
AlgoNiro/nSi kontaktlarinin emission diodlarinin induktivlik va 01.01.2009 | 31.12.2009 S.H.Osgorov
parametrlorinin vo monokristal metal | dielektrik xassalorinin todqiqi M.N.Agayev

metal  tobagoli  Al-TiW-PtSi/nSi
Sottki diodlarmin induktivlik vo
dielektrik xassalorinin tadqiqi

Yarikeciricilor fizikasi sobasinin midiri

f.r.e.d. F.O. Riistomov




